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 Предлагается модель, позволяющая рассчитать методом классической 
молекулярной динамики некоторые кинетические характеристики ультрахолодной 
неидеальной плазмы. Нами рассмотрена система электронов и протонов, 
взаимодействующих по закону Кулона. На малых расстояниях между электроном и ионом 
r < rcut взаимодействие принималось равным константе e2/rcut (где rcut порядка нескольких 
радиусов Бора). Классические уравнения движения решались в рамках периодических 
граничных условий.  
Рассмотрены системы с плотностями ne=ni=1010-1012 см-3, температурами протонов Ti=1-
10 K, температурами электронов Te=5-30 K. 
 В рамках предложенной модели рассчитана плотность электронных состояний g(E) 
в области энергий E = -2kBT...+2kBT в зависимости от параметра неидеальности γ = 
e2n1/3/kBT. Обнаружено хорошее совпадение с плотностью состояний найденной с 
использованием приближения ближайшего соседа. 
 В рамках модели рассчитан коэффициент диффузии D(E) в области энергий E = -
2kBT...+2kBT, также в зависимости от γ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


